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Konstantstromquelle

® Liefert konstanten Ausgangsstrom
® Verwendung: Arbeitspunkteinstellung

® Bauteil: Transistor
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Differenzverstarker mit ohmscher Last

® Gleich- und Gegentakispannung
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® Eigenschaften:
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Quelle: Skript ES

® Verstarkt die Differenzspannung an den Eingangen unabhangig von der

Gleichtaktspannung
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B Vorteile:

B Weitgehend freie Wahl der Gleichtakispannung = Direktes Anschliel3en
an viele Signalquellen

W Es werden keine Koppelkondensatoren benotigt - breitbandige
Verstarkung

® Unterdriickung temperaturbedingter Anderungen in beiden Zweigen

3 22.06.2020 Selina Eckel — Ubung ES Institut flir Hochfrequenztechnik
und Elektronik



Aufgabe 3 '-\X‘(IT

Karlsruhe Institute of Technology

B a) ges.: Aufgabe der Transistoren

o Uy
— | —
|:| R Lt ’J L | Ty Ts | -
— — —
T4/M
Ip 1lo
]t et e
ID/M lual Uazl
2Ip/N N B |_ """ Lo i_|
|:| D uey |t Ty T, | U , U‘(’Fﬁf/\wtx’*“r
R —4
-------------------------------- o eI 1
Ll & .
— ||—< ’ S*fomépf&aﬁﬂ
TN e
1

4 22.06.2020 Selina Eckel — Ubung ES Institut flr Hochfrequenztechnik
und Elektronik



Aufgabe 3 'ﬂ(".

Karlsruhe Institute of Technology

| b) ges.. Ua(1,2)
an: Ub_ UDS,Q: 3,3\/— Zlg\/: /ll///

Uo\1: /[\///

a2
2Ip/N i i

—

—

s (] |JT°
Sh ﬂ

5 22.06.2020 Selina Eckel — Ubung ES

Institut flr Hochfrequenztechnik
und Elektronik



AT

Au fg a be 3 Karlsruhe Institute of Technology

| C) ges.. 5(1’2) - T
CS

8(4(2\: ﬂ (UGS' U-ﬂ;} = /l/mvé (/I(SV"O(SV\)

= 4mS

21p/N

/)
\ A ]
VAR
O

L |

T3/N

6 22.06.2020 Selina Eckel — Ubung ES Institut fir Hochfrequenztechnik
und Elektronik



7

Aufgabe 3

® d) ges.: mps4,5)s TDs3

/N
141
g
_‘
— I
;

4 5
~—
Ip I
——o o——¢
lual Ua l
1 1
— L
u e T T,
— —i

21,
L,
. ‘ T3
|
Ts/N
1L
22.06.2020 Selina Eckel — Ubung ES

Tl{- Ts -

o | SaA
s |~ AV

A
T (ws) = S
Iy \_ —_Zﬁ - 2 IM“S
W\ AN

_ A - Goo e

(233 ~ ’L/AS

AT

Karlsruhe Institute of Technology

Institut flr Hochfrequenztechnik
und Elektronik

&)



Aufgabe 3

olS

il oo [T .
@
- wo[| T
- | TB
T3/N
. |
22.06.2020

Selina Eckel — Ubung ES

l Ugsa G])ié/. Uas L_f\’w

A _ _ AT,
Ap= -S4 (f;éq l,rm‘f}'{ SRR

e) ges.: Gegentaktverstarkung Ap =

AT

Karlsruhe Institute of Technology

Ugq, L
-
UD
_ k _
(
ras,4 [ s,
, ——— b
Uaa

o

fr&).ﬁ‘k \ [-{q,]

—_.l

- ADQ

2L R

Institut flr Hochfrequenztechnik
und Elektronik

&)



Aufgabe 3 _ﬂ("‘

Karlsruhe Institute of Technology

B ¢) ges.: Gegentaktverstarkung Ap

a2
2Ip/N 2 2

—

—

s (] |JT°
Sh ﬂ

9 22.06.2020 Selina Eckel — Ubung ES

Institut flr Hochfrequenztechnik
und Elektronik



10

Aufgabe 3

AT

Karlsruhe Institute of Technology

Wa,17L
) ges.: Gleichtaktverstarkung Ag

Ub '\ 3
(DS & l 55
Je 5 S

0

luas’l S;UQSo\ \\S(‘DS/} l r'bs')_ \YS LKCJ?_;ZM“’L
(

Eru.z'l )1 \ﬁ"ms v

[
2 1 ual
1 ks

DR e ETI = 2 K—

—i

‘5 -y _
S4-Ues "mm Fos, ¢ Uan
A r,@éll fs5¢ 200 k. SL
Q= = S
2 75,3 2 sovk

gvrmm ol
- -0

22.06.2020

Selina Eckel — Ubung ES

Institut flr Hochfrequenztechnik
und Elektronik



11

Aufgabe 3

B g) ges.: Gleichtaktunterdrickung CMRR

L ’J L‘ —
Ll | T, Ts |
T4/M — L
Ip Ip
Ry H L . -
ID/M 1ual Ua, 1
21,/N i i i .
u Ty T,
I s :
Rz[] leo
- | T
|
T3/N ﬁ
1 !
22.06.2020

Selina Eckel — Ubung ES

| Ao

CHMRR = T,A:\

AT

Karlsruhe Institute of Technology

Institut flr Hochfrequenztechnik
und Elektronik



Organisatorisches -\\J(IT

||||||||||||||||||||||||||||||

B 29.06 — 03.07. (KW 27): Tutorium 4 — Verstarkerschaltungen und
Operationsverstarker

® 29.06.: Ubung 5 — Operationsverstarker
® 02.07.: Live-Sprechstunde 3 — FETs & Verstarkerschaltungen

® Probe-Klausur: Aufgaben und Losungen werden online hochgeladen
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Umfrage zur Studieneingangsphase \“("‘
fur Studierende des 2. Fachsemesters = e

m Was?

Das KIT hat verschiedene MaBnahmen zur Unterstitzung Studierender des
ersten Fachsemesters eingefuhrt. Die online-basierte Umfrage erfragt Feedback
der Studierenden zu Erfahrungen, Qualitat der Angebote und
Verbesserungsvorschlagen

® Warum?
Weitere Verbesserung der Studienbedingungen fur Studienanfanger*innen.

® Aufwand?
ca. 8-15 Minuten

B Wie?
B URL: https://onlineumfraqge.kit.edu/evasys/online.php?p=MVWU4

Vielen Dank ftrs Mitmachen!

©
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